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Prova A

1. (2.5 pontos) Determine os valores de Rp e Rg para que Ip = 0,4mA e Vp =
0,5V no circuito da Figura 1 com transistor NMOS operando na regiao de sa-
turacao. Considere V; = 0,7V, K/ = 100pA/V?, L = 1uym and W = 32um.
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Figura 1

2. (2.5 pontos) Desenhe o circuito f = (a+ b+ e) + abcd + ¢ + a utilizando tran-
sistores CMOS.

3. (2.5 pontos) Dados os circuitos da figura 2, qual é o nivel de tensdo em v, para
os circuitos (a), (b), (c), (d) e (e) nos casos de v1 = 0,7V e v; = 10V. Considere
queda nos diodos de 0,7V e tensao zener de 5V.

4. (2.5 pontos) Considere o circuito da figura 3, onde Vp é a tensao de pico. Assu-
mindo queda no diodo de 0,8V, resisténcia de carga de 100 Ohms, encontre:
(a) Valor de C1 para obter uma tensao de ripple de 1Vpp (pico a pico)
(b) Tensao média na carga (Load)

(c) Corrente de pico no diodo



Figura 2

(d) Tensao de pico reversa no diodo
(e) Tensao média na carga se nao existisse o capacitor

(f) Tensdo média na saida se com capacitor carregado a carga fosse removida

Transformador

Figura 3



